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R R A B AR IR i, R, LSRR .
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B
10. PR

9B R TR A B, AT B SR TR, IR MOS I THE
B ETIH, PR S SEHUR S, £G8013 HLML T —FRMIARES, HLF /™ YA BURE (e .
Wit EG8013 MG 8 (Test_Mode) %I 3.3V, EG8013 i AMIKEE, 7EMAEA T, EG8013 1 {ik
FFIRP) SPWM S, Z IR IThRETCRL, B H s s U0 B FRL AL S I DO RE AN IE 7, RS2 SPWM i i o
FHFIRE T JLA e 31 B o TR E 4 B F 0

Theesl ERERORIRSH PR R AR PR S 4
VAC FB (Pinl7) 1. 65V+1. 35V 0~3.3V
IFB IN1, IFB IN2 (Pinl4, Pinl5) 1. OV+Imax 0~3.3V
TFB1 (Pinl2) 3.0V 0~ 3.3V
TFB2 (Pinl3) 3.1V 0~3.3V
>3.0V
VBus_IN (Pinl6) or 0~3.3V
<1.5V

2024 OIZ & HLTH R AR MAUTA
www.EGmicro.com
18 / 28



E‘; Iz TR F AR A ] EG80134i ¥k MR ITZR G H V1.0

B
11. #EiATIEE (UART)
11.1 8 AR

EORE: (9600.8.N.1)
WA 9600

KA T
fEikAr: 1

EiRThRE:

HBCERIIRE S APP ThREFI CFG ZHREWHE4r. APP ZHRENIEW R AIThAE, AE&GH FaRKIERAH
B, AR R 2 I hRE. CFG ThEE VAL B IiRE, EESLILE M TERARE .. SHRHES
iRt APP IJREiEW BN AL RG TAERS, M CFG ThREIEH N AW RGFHIUIRE N . Hid CFG Thfg
MBS E, SAAMESH A FLASH 2 [E 58 L HE A shinE.

11.2 APPIjfE
APP THEENIEH N HDhEE, A& SR FRERSHES, MR a2 ThEE. APP IhfRgE &
NATEW AR RS TAER, FRERmANRERSHE, JESEr A ar 4, BT A R 42 51 A o
11.2.1 APP JHE RI%E
SR FHE, £EkE 200ms  FIHFRS MM RIBIRESHE, KERN 16 A~FT5.

REHEE:
IREWHE (200ms J& &%)
BYTEO | #i=k 0x55

B EE RSN 2 ANTEEERR, RN 0.1V,
Z&f): [0x08, 0xCF] FPIAN 16 #FHIFR/mHE, 0x08 #4310 #Hl2 8|
0xCF #4310 #2207, HIRM k(A 8+256+207=2255,
BHRIHE V=2255%0. 1V=225. 5V ,

B RN 2 ANEEEROR, BN EERE 0.01A.
Z4f): [0x02, 0xCF] RPN 16 #FHIFRRHE, 0x02 #4310 #Hl2 2|
0xCF #4310 e 207, HARMHHEGMEN 2+256+207=719 ,
BRI 1=719%0. 01A=7. 19A ,

MANBE : BEEEE N 2 ANEEERR, RNEERR 0.1V,
244l [0xOF, 0x83] RPN 16 /R HE, O0xOE #4403 10 k2 14,
0x83 FeHfe®| 10 BEHIE 131, BUEMIHRERIEY 14%256+131=3715,
BHRIHE V=3715%0. 1V=371. 5V ,

BYTEL | % b H M v 49

BYTE2 | it i E AR 55

BYTE3 | % HL it iy 715

BYTE4 | %y H AR T2 15

BYTES | % A\ HL e iy 7%

BYTE6 | f A\ F AR 19

2024 Oz F T AR A A BT A
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ARl
BYTE7 | 1#H 1574
BYTES | {44 e
IGBT EE: mEHIEN1 AT, AF5H, /o HEReE 1C.
BYTE9 | IGBT j&JF %4l [0x16] ¥4y 10 bR 20, ¥ =20C
[0xFO] #£¥#oy 10 HEHlZ 16, HEE=-16C
ARG :

0x00 : IEHIELT

0x01 : T H LI

0x02 : FLEK e

0x03 : %irth KRR

0x04 : B BEE BRI R AR e
BYTE10 | #k[Ehs 0x05 : FELIfLRREL AL I AR fR A
0x06 : %% 377

0x07 : IRFERI

0x08 : iy thid & fr 4

0x09 : it Bk
0x0A : 5l I

0x0C : HHIH
WARRERE: EESIE AN AT, A/FTH, BN HERE 1T,
BYTEL1 | M EEiEE %450: [0x16] Feffey 10 HEHIE 20, FEF =20C

[0xFO] #4210 R -16, R =16C

BHIIER DRIy 2 NENERR, RANRRR IV,
Z4f): 0x06. 0x40 FIPIAS 16 FFHIFRHE, 0x06 #4310 #HE 6|
0x40 #H#eF 10 BEHE 64, IR THHIEN 6+256+64=1600 ,
BHITIER P=1600%1W=1600W .

TR TLARKIR  CRC16=f (X+X"+X*+1)

SR 14 AN BYTEO-BYTELS #$44T CRC16 8%, BYTE14= K645 Henv i,
BYTE15= F2 5 4 AR 715 o

BYTE12 | i th Dh iy

BYTEL3 | % i A7

BYTE14 | CRC 238 /=715

BYTE15 | CRC FZERAK =15

11.2.2 APP H BB

O ATHEER I APP T B 2 4.
WA WA SCHTE R G, R .
W BT REEG, ERMEIRE, Fahisi .

HEKERFEA 16 741, HK 50ms UL, RIAMNHAIEEAEIT, P4 717 2 18] (R 8] ) g 2/ T
50ms , UL 50ms , WM HTH S EH, PR EIEINACE, IS L8] A (] R RE AT BUR B Y
R 2 R (] IRV F KT 50ms , DG s el ot HHERE P AL 2 Z T8I 8] [a] B K T 100ms .

2024 OIZ & HLTH R AR MAUTA
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AEE Sl
WARRAHE R
WAFSEH G 50ms 21050
BYTEO | 4B 1 0xOF
BYTEL | fr&FE 2 0xF0
BYTE2 | fr 4B 3 0x5A
BYTE3 | fr 4B 4 0x36
BYTE4
BYTES
BYTE6
BYTE7
BYTES
BYTE9
BYTE10
BYTE11
BYTE12
BYTE13
BYTEL4 | CRC K3 2245 WW%ﬁ$%manmmmT ] N
WTET 14 ANFTT BYTEO-BYTEL3 #4T CRC16 2%, BYTEl4=KI4sREmFET,
BYTELS | CRC BeBfie 4 BYTE15= #5045 AR 1T
W EHE R :
WAEFFE GEER 50ms #2110
BYTEO | fr& B 1 0x7D
BYTEl | w72 0xD7
BYTE2 | v 4B 3 0xFE
BYTE3 | il ¥ B4 0xDA
BYTE4
BYTES
BYTE6
BYTE7
BYTES
BYTE9
BYTE10
BYTE11
BYTE12
BYTE13
BYTE14 | CRC Kl 255 TR TR R CRC16=f(X16+X15+X2j1)
SHRT 14 NS BYTEO-BYTEL3 4T CRC16 i85, BYTE14= K645 5 &,
BYTELS | CRC BeB it BYTE15= 1 &4 LA 7714

2024 © Uz S L IR A H]
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11.3 CFGIjjkE

CFG ThRE AR E IR, TESIUEH W TR E . SHRMEF 6.

HH T

CFG  TREim 5 N FH 7E W

BRGAFHRET . @i CFC DIRERCE IS HL, SAAMHES T WA FLASH (a8 LR B3

o

CFG Dyfie 7 AN R AL E RIS, o8 F e 21 SRR 2% JF [ml S RV R

SRR 16 T E KB, JHELL ASCIT #3° E’

N

’ G)

F3k, CRC16 Z5E. NIX4r APP JH

BA CFG 4B, CRC RIRLBMA AR, APP WEM CRC KRIGLEEXEFR+) . 1M CFG JHEM CRC KL

CERMYTAE APP AZIGSERE LUk 1, ED CFG M E MR 4 B+ -1 .

11.3.1 CFG iERBE

CFG 5 RH B R
CFG i R4 B (GBI 50ms #2U0)
BYTEO | #k3k1 0x45 - ‘B’
BYTE1 | #k3k 2 0x47 - ‘G’
BYTE2 | AR%5%wAY (SID) EHLE RIS N E
F Ih Be (sfun)/ M 3 ., At
BYTE3 - MRS R T TR bt
(addr)
BYTE4 | i&sR¥dE 1
BYTES | i&sR%#E 2
BYTE6 | i&=R%4E 3
BYTE7 | i&sR¥dE 4
BYTES | i&K¥#E 5
BYTE9 | iK% 6
BYTE10 | iFR¥H 7
BYTE11 | iFR%EHE 8
BYTE12 | ifR¥HE 9
BYTE13 | &K% 10
e PBIRITTEIR LR CRCL6=F(X16+X15+X2+1)-1
BYTE14 | CRC 56 &1 1 05% ( l . L.,
SHET 14 ANFT BYTEO-BYTEL3 $h4T CRC16 8%, BYTEl4= K4S R e
NS T4, BYTEL5= A4 BT
BYTE15 | CRC A b o

11.3.2 CFG MEIHE

CFG M B

CFGiE K4 B GEI 50ms %150
BYTEO | #l3k 1 0x45 - ‘B’
BYTEL | #k2 0x47 - ‘G’
BYTE2 | AR%54mtd (SID) FHLIH R CFG IR 5% 2 i
BYTE3 | T I fig (sfun)/ Hb Mt HSETARSS )T IhfE -

2024 OIZ & HLTH R AR MAUTA
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Kotk Tt

(addr)

BYTE4 | M&%E 1
BYTES | M&%¥E 2
BYTE6 | M&%¥E 3
BYTE7 | M& % 4
BYTES | M %¥E 5
BYTE9 | M& % 6
BYTE10 | M ¥dE 7
BYTEL1 | i %# 8
BYTE12 | M Z%E 9
BYTE13 | M ¥dE 10

BRI LR CRC16=f(X16+X15+X2+1)+1
XHET 14 N7 BYTEO-BYTEL3 FMAT CRC16 124, BYTE14= K4 Rm T
5, BYTE15= #5645 FAK 715

BYTE14 | CRC R385y 715

BYTEL5 | CRC KB

1.1.1 ox10 R%-<iEY#
0x10 ARG RV ERS, BESEEES NRIASTE (01) « RS (03) MgfEatd (02) ,
oA g FE S5 B AN X P

FEHL 0x10 1ERTH -

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byted4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld | Bytel5

0x45 0x47 0x10 Session CRC16

addr J& DID fgsthht, AR FHIEZAEA K DID 5 .

MALEE -

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byted4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld4 | Bytel5

0x45 0x47 0x10 Session CRC16

#ZMALEIE Byted=0xCC, RRVIFoiEKT), FIHE Byted=0xEE, RRVI#oTEHKIN

BRINLiE (Session = 01) :
BRINSIE TR, MHLEIAME R APPHRSC. BEBRIAEERIA SIS,

P B4iE (Session = 03)
VRSWET, MHUEIERMN K% APP #3C. BHETREHAT DID B CPG S H#/ERF, MBS APP #R3C/h
FLEWEE, UIEd Ram: BIETRE, BHUEREERINSTE.

HTESTE (Session = 02) :
PRSI bootloader BHEH, B AN H .
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1.1.2 0x22 iR%-3E DID

0x22 %52 DID RS, RSGHIESE. WAE RS DID A, @idigRk 0x22 MR5, EWL
A PASE O B B AC B S B AR AE SAT 2
FEHL 0x22 iERIHE

B4 Tt

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld ‘ Bytel5
0x45 | Ox47 | Ox22 | addr CRC16
addr 52 DID [fstuhit, ASFBhEAE %A DID A5 .

MHLIE S

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Bytel4 | Bytel5
0x45 | O0x47 | Ox22 | addr d2 d4 ds dé d7 d8 d9 d10 CRC16

EMALEIE  d17d10 42K 0xFF , AP R ~iEL DID 0K .
1.1.3 0x2E iR%-E DID

0x2E k%5 /&5 DID iRk %5, i iER O0x2E k55,

FEHL Ox2E iERIY B

LHUAT CUR G B S B AR A5 BN A H NG .

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld ‘ Bytel5
0x45 0x47 0x2E addr d2 d4 ds dé d7 d8 d9 d10 CRC16
addr #2& DID [Hbdik, AFE LA EAFE R DIDfE &
ALK 2
ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Bytel4 | Bytel5
0x45 0x47 Ox2E addr resp CRC16
resp = 1 : BRI
resp = 0 : HAKRMK
DID {%A%\%:
DIDERFE
ADDR DID W/R | LEN | TYPE ity
U DID Af LS NFENLA ™ H ], 40 20194 10 3 15 H:
dl = 0x20
0x09 | ProductDate | w/r 4 BCD | d2 = 0x19
d3 = 0x10
d4 = 0x15
, ASCI | Bt DID WA ABENUFHIS, 4 HS [ ZAE7/7H) 2019 4E3 21
0x0A SerialNo | w/r | 10 o . Y
I 0001 5= &h: “EG24010001
ASCI b DID /i AR 25 A%
0x0B PartNo r 10 % 2%3*1"%}{%5%1‘%
I AC220V50HZ
DID 7~ A5 3% FH A% -
0x0C CustomerNo T 10 hex ESOOOW%TE:}E%%BJ%
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ARl
ASCI | & ORI URA S, V1.0 BRAS 19 4F 1 1 A
0x0D CoreModel r 10 %f ”EGSOl;F Ef 7, WIVL0 9 0H 15 HEAT

ASCT | WS EAFRRAS, i V2. 1 A 19 4E 10 A 15 H K47
I | ”1.4.240520”

ASCT | B AS, 1 V3. 2 fAS 19 4F 10 A 15 H &K 4T:
I | ”STD EG.001”

0x0E | SoftwareVer r 10

0xOF | HardwareVer r 10

1.1.4 0x2F R%%-10 &5
0x2F k452 10 #8 AR %5, BiLiER 0x2F ARSS, FALAT AFEHIE A TAETERR R IR, il =055

FHL Ox2F i RiH L
ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld l Bytel5

0x45 0x47 Ox2F sfun ctl d2 d3 d4 d5 dé d7 d8 d9 dio CRC16

sfun ;A [E 1) 10 RS T IhAE, ctl 24T+ Ihae T s 7.

ML

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Bytel4 | Bytel5

0x45 0x47 O0x2F sfun resp CRC16
resp = ctl : iERMIL
resp = OxFF : iR

10 #=HlThaesR:

10 #EHTHEER

0x00 | I557F H 4% P A

0x02
0x03 | 2% B BRJT R SPWM far e Gl =)

11.3.3 o0x21 AR%%-E CFG

0x21 MRESAIEL CFG ARSS, WAREAT. P 2%, @ik 0x21 RS, FHLATPLSRBOE R Aris
17« R SEENE.
EHL 0x21 R

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byted4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld | Bytel5

0x45 0x47 0x21 addr CRC16

addr /& CFG fsthhl, RNEHIEAAEAFER CRG SR,

MALIEE -

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld | Bytel5

0x45 0x47 0x21 addr di d2 d3 d4 d5 dé d7 ds d9 d10 CRC16
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EMHLEE  d17d10 425 0xFF, H34 FsiEE CRG Je I .

0x2D MRS AREE CFG AR%s, EidiERk 0x2D AR,

FEHL 0x2D iERIY

H.
o

s M

EHUAT LU AC B S B AR A B SN B BN .

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4d | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Bytel4d | Bytel5

0x45 | 0x47 | O0x2D | addr d1i d2 d3 d4 d5 dé d7 ds d9 d10 CRC16
addr & CFG Mytuht, AFRFMIEAAH AR CF6 FR.

MALIE

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Bytel4d | Bytel5

0x45 0x47 0x2D addr resp CRC16
resp = 1 1 HAEIresp = 0 : HAKMK

S
=

0x2D A5 ANM I E G, BB LRIARL, EASHATIRAEZE FLASH #84E, #ilEH AR, RFER
1%, FEEN 0x2D 0x00 fird, KL B RAEE FLASH, XL SR B R AE (R B . $h4T 0x2D 0x00 i
4, CPU NZRFLEF I, HthoCH, 7 Bl fm Al g AT IS A
HO\ 0x2D 0x01 74, BLERATAIE, TX LB, SHNNMKRFARIAAH] HE. WadEHH
ZLh0 F 0x88 0x20 Ox55 0x36 KHE 7B, WEALRERAE, &by Is/TIHE A .

CFG ,f%‘ A%‘i%:

CFG(0x21/0x2D) ADDR| D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 | D11 | D12 | D13 | CRCH| CRCL
REEH 0x00 | - - - - - - - - - - CRC
BHBE 0x01 Vset - - - - - - CRC
=R 0x02 Fset - - - - - - CRC
EEHHINER 0x03 Iset Pset Imax PloopDly CRC
BT E{RP 0x10 Ref2 Refl Delay CRC
B R E(FP 0x11 Ref2 Refl Delay CRC
IS E{(FP 0x12 Ref Delay CRC
i R R (FP 0x13 Ref Delay CRC
— T E(FR 0x14 IRef PRef Delay CRC
TR ERR 0x15 IRef PRef Step CRC
TS 0x16 IRef PRef - CRC
BEFRR 0x17 Refl Ref2 Delay - CRC

DIR(RIP 0x18 Ref Delay RstRef RstDelay - CRC
CFG SRR
o & . | B8 il
ik SHEW s sem By =8 | som | azm
0x00 edcaaks]
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0x01 | #HEEE Vset intlé | V 0.1 | 2200| 220.0
0x02 | #aHsme: Fset intl6 | Hz | 0.01| 5000| 50.00
EEE Iset int32 | A 0.01 | 1500| 15.00
0x03 EIh=E Pset intlé | W 1 1800 | 1800
SN N Imax intl6 A 0.01 | 2500 | 25.00
|ETHERFERT PloopDly intl6 S 0.02 | 500 10
BT ERPEE 2 OV_Ref2 intlé | V 0.1 | 4500| 450V
0x10 | BT FEFRPEE 1 OV_Refl intlé | V 0.1 | 4300 430V
BT R RPRERT OV_Delay intlé | S 0.02 | 500 10
B ERPELE 2 UV_Ref2 intlé | V 0.1 | 2500| 250V
O0x11 | BEREFRPEAE 1 UV_Refl intle | V 0.1 | 2300| 230V
B FRPZERT UV_Delay intlé | S 0.02 | 500 10
B ERIPEE 2 UV_Ref2 intle | V 0.1 | 2500| 250V
0x12 | dHHsa R P 1 UV-Refl intle |V 01 | 2400 240V
o 3 R R E AT UV_Delay intlé | S 0.02 | 500 10
BHXERIPEE 2 UV_Ref2 intle | V 0.1 | 1700| 170V
0x13 | iR P 1 UV-_Refl intle | M 01 | 1600 1le0v
A R PRE R UV_Delay intlé | S 0.02 | 500 10
— R e OC1_IRef intlé | A 0.01 | 1500| 15.00
0x14 | —RiTETheE=E OC1_PRef intlé | W 1 2000 | 2000
— R R FERT OC1_Delay intlé | S 0.02 | 500 10
TR R OC2_IRef intlé | A 0.01 | 1800 | 18.00
0x15 | T HInREH OC2_PRef intlé | W 1 2200 | 2200
TR OC2_Step intl6
ox16 IRNTEE R LED_IRef intlé | A 0.01 | 1500| 15.00
KT ThERE LED_PRef intlé | A 0.01 | 2000| 2000
PCB BEFIPEE Tboard_Ref int16 w 1 2200 | 2200
0x17 | IGBT BE{RPEE Tigbt_Ref intlé | °C 1 75 | 75°C
B EERPRERT OT _Delay intlé | S 0.02 | 500 10
SERIRINEL OL_ChgRef intl6 0.1 | 200 | 20V
Ox18 SR IR(FHZERT OL_Recover_ChgRef | intl6 | mS 0.05| 160 8
FERSRIPIRE OL_DisChgRef intl6 61 | 200 | 20V
ORI IR S ERT OL_Recover_DisChgRefint16 S 0.02 | 200 4
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s T
2. B R
2.1 LQFP32
24 17 JCL eb
TR ]
zqi i 16
= =iy i \
= = | |
= e :
32 =5 () —_— 5 //
Hiﬁ HﬂHﬂHﬂ Hﬁjﬁ . * "
1 © 1 hi* g
; ; o ._hhl—- “HHF
A2 A \f/\ 7 Nt f
iINISIalra sy N
Al £ L
5|

%S| A |A1 | A2 A3 | b |[bl| c |cl1|D DL|E |El| e |eB| L |L1L]| B
MIN - |0.05 1.35 059 0.32 031 0.13 0.12 8.80 6.90 8.80 6.90 8.10 0.40 0
NOM - | - 140|064 - 035 - | 0.13(9.00 7.00 9.00 7.00 (;:g - t:g &
MAX 1.60 0.20 1.45|0.69 0.43 0.39 0.18 0.14 9.20 7.10 9.20 7.10 8.25 0.65 7
%—'fﬁ_ mm mm mm | mm mm mm mm mhmm mm mm mm mm mm | mm  mm | mm o
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